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Запорізька державна інженерна академія, кафедра МЕІС 

Сульфід міді Cu2S володіє надзвичайно сприятливими властивостями, що дозволяють 

використовувати його у фотоелектричних перетворювачах енергії, причому найбільш 

вдалими є його поєднання з CdS і ZnCdS [1-5]. Результатом проведених розробок з'явилося 

створення тонкоплівкових сонячних елементів із структурою Cu2S-CdS, що мають ККД 

9,15% [6], і елементів на основі Cu2S-ZnCdS з ККД 10,2% [7]. Теоретичний аналіз показав, 

що для тонкоплівкових фотоелектричних перетворювачів типа Cu2S-CdS і Cu2S-ZnCdS 

реально досяжні значення ККД 11 % і 14-15% відповідно [8, 9]. 

Однак, цілий ряд властивостей структур Cu2S-CdS (Cu2S-ZnxCd1-xS) на даний час 

досліджено не повністю. Особливо важливим є дослідження нелінійно-оптичних 

властивостей вказаних матеріалів. Процеси генерації вищих гармонік лазерного 

випромінювання дають можливість розширити діапазон використання структур Cu2S-CdS 

(Cu2S-ZnxCd1-xS) в геліоенергетиці. 

В представленій роботі проведено експеримент по виявленню нелінійних 

властивостей структур Cu2S-CdS (Cu2S-ZnxCd1-xS) методом порошку із використанням 

випромінювання АІГ:Nd
3+

 лазера (=1.064 мкм) [10]. 
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